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DC макромодель двухстороннего ограничителя напряжения (двухбазовый стабилитрон)
OrCAD, MicroCap,  Multisim
Свойства модели.
1. Частотно не зависимая.
2. Вольтамперная характеристика как  у двухбазового стабилитрона.
3. Хорошая сходимость, повышенное быстродействие.
4. Позволяет выставить напряжение пробоя, начиная с 0В. Верхний предел не ограничен. 
5. Модель не использует диодные уравнения, что предельно упрощает индетификацию параметров стабилитрона, которая сводится к указанию пользователем параметра пробоя VB и динамического сопротивления RD.
Назначение.

1. Использование в качестве ограничителя напряжения или имитации пробоя по превышению напряжения вместо двухбазового стабилитрона в проектах постоянного тока и переменного.
2. Массовое использование при макромоделировании.
Параметры модели, задаваемые пользователем.
Параметры модели задаются пользователем, что позволяет имитировать свойства конкретного типа стабилитрона. Возможно также указание динамического сопротивления в режиме пробоя.
BV     - напряжение пробоя
RD    -   динамическое сопротивление в режиме пробоя
Особенности применения.
Хотя модель ведет себя как двухбазовый стабилитрон, она не использует диодные уравнения, а является его поведенческим аналогом. Это позволило до предела упростить модель и повысить её быстродействие. При этом она более предсказуема и позволяет точно выставить напряжение пробоя указанием параметра BV непосредственно в проекте.   
При моделировании проектов общего вида позволяет оперативно менять BV, а по окончании проекта выбрать требуемый стабилитрон.
При макромоделировании, когда не важен конкретный тип стабилитрона, позволяет упростить макромодель и повысить её быстродействие.
Тест.  
Тест  подтверждает адекватность  ВАХ скоростной модели двухбазового стабилитрона.
Рис. 1. Схема тестирования и установки моделирования. 
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Рис. 2. Тест VB=10V.
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         Рис. 3. Тест VB=0.25V.
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